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【57】申請專利範圍
1.　一種 CFexpress規格之記憶卡構造，包括：
一殼體，包括一第一殼蓋及一第二殼蓋；

一電路板；及

一防寫開關，設置在該電路板之上，包括有一指撥開關件，當該第一殼蓋與該第二殼體

接合一起時，該電路板及該防寫開關擺設在該第一殼蓋及該第二殼蓋間的容置空間中，

且該防寫開關的該指撥開關件將凸設於該殼體之外。

2.　如申請專利範圍第 1項所述的 CFexpress規格之記憶卡構造，其中該第一殼蓋之上表面
上包括有一開口部，該指撥開關件從該開口部凸出於該殼體之外。

3.　如申請專利範圍第 1項所述的 CFexpress規格之記憶卡構造，其中該第一殼蓋與該第二
殼蓋接合處有一凹陷區，該指撥開關件從該凹陷區凸出於該殼體之外。

4.　如申請專利範圍第 1項所述的 CFexpress規格之記憶卡構造，其中該防寫開關的該指撥
開關件處在一第一位置時，該 CFexpress規格之記憶卡允許寫入資料，該防寫開關的該
指撥開關件處在一第二位置時，該 CFexpress規格之記憶卡禁止寫入資料。

5.　如申請專利範圍第 1項所述的 CFexpress規格之記憶卡構造，其中該電路板包括一控制
器、複數個快閃記憶體、一第一電阻及該防寫開關，該防寫開關之一端接地，該第一電

阻之一端連接一供電電源而另一端連接該防寫開關之另一端，該快閃記憶體連接該控制

器以及透過一防寫腳位連接該防寫開關與該第一電阻間之一連接點，當該防寫開關斷開

時，該防寫腳位上的訊號被拉升至一高電位，該 CFexpress規格之記憶卡允許資料寫入
至該快閃記憶體，當該防寫開關導通時，該防寫腳位經由該該防寫開關接地且該防寫腳

位上的訊號被拉降至一低電位，該 CFexpress規格之記憶卡禁止資料寫入至該快閃記憶
體。

圖式簡單說明

第 1圖：本創作 CFexpress規格的記憶卡一實施例的構造分解圖。

第 2圖：本創作 CFexpress規格的記憶卡的防寫開關位在第一位置時的一實施例的示意
圖。
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第 3圖：本創作 CFexpress規格的記憶卡的防寫開關位在第二位置時的一實施例的示意
圖。

第 4圖：本創作 CFexpress規格的記憶卡又一實施例的構造分解圖。

第 5圖：本創作 CFexpress規格的記憶卡的防寫開關位在第一位置時的又一實施例的示意
圖。

第 6圖：本創作 CFexpress規格的記憶卡的防寫開關位在第二位置時的又一實施例的示意
圖。

第 7圖：本創作 CFexpress規格的記憶卡中的電路板的電路結構圖。
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